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深紫外 LED において長寿命化など世界トップクラスの特性を達成 

当社（東京都千代田区外神田 4 丁目 14 番 1 号 資本金：364 億円 社長：山田 政雄）子会社の DOWA
エレクトロニクス(株)（同所 資本金：10 億円 社長：大塚 晃）は、深紫外 LED チップにおいて世界トップクラ

スの出力および寿命を達成し、生産体制の強化を進めます。 
 
 紫外線の用途には殺菌（波長：265～280nm）、医療（波長：310nm）、分析（波長：265～340nm）等が

あり、要求される波長域は用途に応じて多岐にわたります。紫外光源を従来の水銀ランプから LED 化すること

で、水銀フリー化、排熱設備が不要となることによる設備小型化、長寿命・省電力などのメリットがあることから、

さらに新しい用途への展開も期待されています。 
 

DOWA エレクトロニクス(株)では高品質な AlN テンプレートおよびエピ成長技術を組み合わせ、2010 年に

世界最高水準出力*1 の深紫外 LED チップを実用化し、ユーザーへのサンプル提供と特性改善を継続してきま

した。現在では、200nm 帯の UVC 帯域から 300nm 帯の UVA 帯域まで幅広い波長域のラインナップを揃え

ています。*1 320～350nm、電流値 20mA 時 1.4mW の光出力 

 このたび同社では、エピ層の結晶欠陥を低減させるとともに各層の成長条件を最適化し発光効率を向上させ

ることで、特性向上が難しいとされてきた 200nm 帯において世界トップクラスの高出力と長寿命を達成しました。

また、チップに限らずランプやモジュールなどパッケージ化したサンプルも提供を進めるなど、ユーザーニーズ

に柔軟に応じられる開発体制も整えています。製造子会社の DOWA セミコンダクター秋田(株)ではさらなる性

能向上と生産性向上に取り組むとともに、ニーズに応じた生産能力の増強にも取り組んでまいります。 
 

DOWA エレクトロニクス(株)はガリウム系化合物半導体分野において、高純度ガリウム等の素材からウェハ

ー、LED チップ、一部はランプモジュールまで、幅広いラインナップの製品を提供しています。今後も窒化ガリ

ウムなど次世代製品の特性向上と生産体制の効率化に取り組み、半導体事業のさらなる拡大を図ります。 
 
【同社の 200nm 帯 LED の概要】 
1) ピーク波長： 280nm 
2) 発光出力： 12.0mW/ランプモジュール 

 （投入電流 60mA） 
3) 寿命： 10,000 時間*2 

*2 定格 60mA、室温 25℃時、初期光量 
の 70%になるまでの参考時間 

4) 供給能力： 10 万個/月 
 
この件に関するお問い合わせ先 

DOWA ホールディングス株式会社 企画・広報部門  田中、鎌倉 
TEL： 03-6847-1106  FAX： 03-6847-1272 

ホームページアドレス ：  http://www.dowa.co.jp/ 

【深紫外 LED モジュールおよびチップ外観】

※わずかに可視領域もあるため、青白色に発光しています 


